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L'idea ¢ partire da un progetto di chip 'Front-End per MPPC' gia sviluppato, che include tutte
le funzionalita analogiche di GEN2 ed ¢ ottimizzato in termini di dimensioni € numero di
canali. Il chip iniziale era destinato alle applicazioni TOF e dovra essere modificato (in modo
significativo), pur mantenendo la tecnologia scelta per la convenienza economica e la
conoscenza del design.
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» Tutti 1 segnali e le soglie sono processati nel
dominio della corrente utilizzando comparatori
di corrente veloci e una versione modificata dei
Conveyors di Corrente di seconda generazione
e (CCII) basati su specchio di corrente come

FULL-CUSTOM blocchi di costruzione per gli amplificatori.

Interface & [ =5 ] Microphotograph
Configuration s i } i of the produced chip

Chip size: 2.2 * 1.6 mm

Conventional version based on current mirrors

The pilot chip
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Una delle innovazioni e caratteristiche peculiari
introdotte da questo chip ¢ il TDC segmentato
(Convertitore Tempo-Digitale segmentato), che
consente un miglioramento della risoluzione
temporale pari a una frazione del clock
utilizzato.
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FAST FRONT-END ELECTRONICS - Peak & Hold circuitry
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# Principle: introduce a unidirectional s Single phase peak detector in CMOS
element in the feed-back loop of an
opamp. > Simpler

» Suffers from op-amp errors
# The voltage on Ch follows the input till
to the peak and then stays constant.

Angelo Rivetti — INFN Sezione di Torino
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FAST FRONT-END ELECTRONICS - Peak & Hold circuitry
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# Two phase configuration:
> Write phase=conventional peak detectors:
» Read phase=op-amp used as buffer. Op amp errors cancel

G. De Geronimo, P. O'Connor, A. Kandasamy:
“Analog CMOS peak detect and hold circuits. Part I. Analysis of the classical
configuration”

“Analog CMOS peak detect and hold circuits. Part Il. The two phase offset free
and derandomizing configuration”.

Angelo Rivetti — INFN Sezione di Torino
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FAST FRONT-END ELECTRONICS - Peak & Hold circuitry

e Schematico dettagliato del
CCII+, uno dei building-
block sviluppati.

* Verifiche complete con
simulazione  TIPICA e

Montecarlo MISMATCH ¢
PROCESS.

* Transient

e DC (Temp.range -20 °C
...80°C)

« AC
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FAST FRONT-END ELECTRONICS — 1l chip precedente
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FAST FRONT—END ELECTROI\[ICS CCII- design & verification
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* Risposta in AC tipica del
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dav_chip2024:TEST_A_CCII-V@1:1 BW1 959.8M
dav_chip2024:TEST_A_CCII-V@1:1 ImaxAC1
dav_chip2024:TEST_A_CCII-V@1:1 Iout1 L
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FAST FRONT-END ELECTRONICS — Peak&Hold circuitry

SiPM MY NMMODEL Parametri regolakbili:
nDeltaT  default 1 {multipli della durata di default di 4@ ps)
fronte default 1p{tempi salita/discesa)

SiPMPeriad (empo ripetizione impulso
nph: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 68 per avere rispettivamente
1, 3, 1@, 28, 4@, 58, 75, 125 pixel colpiti
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Costi 2024 confermati

@ | < EUROPRACTICE |Schedu X | + ~ S @
« > C @ QO @ https://europractice-ic.com/schedules-prices-2023/ B 130% % @ N ¥ § ® & =
© Come iniziare }> portale.dsi.infn.it/?GO... @ Fondo di Assistenzas... Bk Google Traduttore REDMINE-NEAT ) Microsoft Office Home wR Dizionario Italiano-ing... @ HAIRRRPIR » DAltri segnalib
ams Standard Discounted
MPW Pricelist EUR / mm? EUR [ mm?
ams 0.35u CMOS C35B4C3 4M/2P/HR/5V 10 640! 580!
ams 0.35u CMOS C350PTO 4M/2P/5V 800 2 7002
ams 0.35p HV CMOS H35B4D3 120V 4M 880! 800!
ams 0.35p SiGe-BICMOS $35D4M5 /CMOS-RF C35B4M3 4M/4P Thick MET4 — MIM 880!
ams 018y CMOS atCI8C6SH 6M/1P/HRP/TW (Triple-well), 1.8V/3.3V 1,650 3 15003

Importunt notes:

1Price = area (mmz) 2 price/mm2 with min. fabrication cost equivalent to 10mm?

2 price = area (mm?) * price/mm?2 with min. fabrication cost equivalent to 20mm?

3 price = area (mm?2) * price/mm?2 with min. fabrication cost equivalent to 15mm?2

Packaging: 440,00 € + 10* 109 € (QFN32) 5x5 (era 106 €)
Totale 11 590 € con IVA
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